ilena 5 won.

FOCYARAPCTBEHHDBH CTAHRBAPT
COKO3A CCP

YCTPOUCTBA TEPMO2JEKTPUYECKUE
nonynPOBOAHUKOBLIE

TEPMUHbI U ONPERETNEHNA

rocrt 18577—890

H3paHue oduusanbHoe

rOCYAPCTBEHHbIA KOMMUTET CCCP NO CTAHRAPTAM
Mockea



YAK ©01.4 : 621.382.5 : 0056.354 fpynna 1100
FTOCYRAPCTBEHHGBI M CTAHAAPT COK 3 A ccCcpe

YCTPOAUCTBA TEPMOINEKTPHUHUECKHE FOCT

nonynrOBO AHUKOBBIE 1857780

TepMKHbl 4 onpeaeneHus

Thermoelectric semiconductor devices.
. e B3amesn
Terms and definitions FOCT 18577—73

JU— A T e ——

MocravoenenMem TocypapcrseHHoro komurera CCCP no craupapram or 31 mapra

1980 r. Ne 1432 cpok BBefjeHMsa ycTaHOBNEH
c 01.07 1931 r.

Hacroswu#i crangapr ycTaHaBJHBaeT NpUMeHseMble B HayKe, Tex-
HHKe H MPOU3BOACTBE TEPMHHBI MU ONpeJeJIeHHS OCHOBHBIX TOHSTHH
NOJYIPOBOJHHKOBBIX TEPMO3JEKTPHUECKHUX YCTPOHCTB.

TepMHHBI, yCTAaHOBJIEHHBlE CTAHAApPTOM, OOS3aTeNbHH AJs NpUMe-
HEHHUS B JOKYMEHTAllHH BCeX BHIOB, Hay4YHO-TEXHHUECKOH, YyUeOHOH H
CIIPAaBOYHOH JiUTEpPaTYype.

18 KaxXa0ro NOHATHSI YCTAaHOBJIEH OOHMH CTAHLAapTH30BAaHHBIH Tep-
MHH. IlpuMeHeHHe TepMHHOB—CHHOHHMOB CTaHAAPTH30BAHHOTO TeEp-
MHHa 3anpeumaercsd. HenonycTuMble K NIPUMEHEHHIO TePMHHBI-CHHOHU-
MBI IIPWBeJEHBH B CTaHAAPTE B KayeCcTBe CIPaBOYHBIX H 0003HaYEHHl
«Ham.

JIsis OTHeNbHBIX CTAaHAAPTH30BAHHBIX TEPMHHOB B CTaHAApTe MNpPH-
BeleHH B KAauyecTBe CINPABOYHBIX KpaTkHe (GoOpMBl, KOTOpPHIe paspelia-
eTCS NPHMEHSATb B CJAYYasiX, HCKJIIOYAKUIHX BO3MOXKHOCTh HX pasJjuy-
HOI'O TOJNKOBaHHs. YCTAaHOBJICHHBIE OmNpefesieHHs MOXKHO, NpH Heo6Xo-
OIUMOCTH, H3MEHSTb N0 (GopMe H3JOXKEHHs, He NONYCKasg HapYUIeHHUS
IpaHul TOHATHH.

B cayyasix, korapa Heo6XOAHMble H JOCTATOYHBIE NPH3HAKH MOHS-
TUS colepKarcsg B OYKBaJbHOM 3HaueHHH TEePMHHA, ONpeleseHHe He
IpHBELEHO, H, COOTBETCTBEHHO, B rpade «OmnpeneseHHe» MOCTaBJIEH
npoYepK.

B ctaHzapTe B KauecTBe CIIPABOYHBIX NMPUBEAEHBH HHOCTDAHHBHIE 3K-
BUBAJIEHTH IJis PAJa CTAaHAAPTH30BAaHHLIX TEPMHHOB Ha HEMELKOM
(D), aurauickom (E) u dpanuysckom (F) s3bikax.

B cranpapre npHBeLeHB aJj¢paBHTHBIE YKa3aTeauw COAEpKalluxcs
B HeM TePMHMHOB HAa DYCCKOM $I3blK€ W MX MHOCTPAHHBIX KBHBAJIEHTOB.

HM3paHme oduuManbHoe Mepenevarka BocnpeujeHa

ITepeusdanue. Hosabps 1980 .
© WUsparenbctso craHgapros, 1981
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CraHaapTH30BAHHBle TEePMHHBl HAGDaHBI MOJYKHPHBIM LIDHGTOM,
HX KpaTkas ¢opMa — CBETJIBIM, a HEAONYCTHMBbI€ CHHOHHMB — KYyp-
CHBOM.

TepMHH Onpepenenne
1. MoaynpoBOAHUKOBOE  TEPMO3JEK~ YCTpOHCTBO, [AeHCTBHE KOTOPOro OCHO-
TPHYECKOe YCTPOHCTBO BaHO Ha HCMNOJb3OBAHHH TEPMO3JEKTPUYe-
TepMosJeKTpHYeckoe yerpofictBo | CKHX 3ddexToB [lempTee siin 3eeGeka B
D. Halbleiterthermoelektrische NOMYNPOBOLHHKAX, INpeNHA3HAYEHHOE AJs
Anordnung AONYYeHHSA TEIJIOTH MM X002 ¢ HCHOML-
E. Semiconductor thermoelectric | 30BaHHeM 3JIEKTPHYECKOH 3SHEPIHH HJH TO-
device JYYeHHs1 3JIeKTPHUECKOH 3HEPTHH C HUCNOb-
F. Dispositif ~ thermo-électrique 4 | 30BaHHeM TellIOBOH
semiconducteurs
2. TlonynpoBOAHMKOBDI TepMoaie- Honynposﬂonnnxome TEPMOIIEKTPHYe-
MEHT CKOe YCTPOHCTBO, BKJAlouamlollee OXHY MO-
TepmosnemeHT JIOXKHTeJIbHYIO H OLHY OTPHLUATEIbHYIO BET-

D. Halbleiterthermoelement
E. Semiconductor thermoelement

F. Thermo-¢lément & semiconduc-
feurs

3. Kackaanbllt  noaynpoBoaHUKoBbii
TEPMO3JIEMEHT

KacxkanHelii TepMO3JIeMEHT

D. Mehrstufige Halbleiterthermo-
element

E. Multistaged semiconductor ther-
moelement

F. Thermo-élément
teurs en cascade

4. ToaynpoBoaHukoBas
pes
TepmobaTapes

D. Halbleiterthermoelekirische
Batterie

E. Semiconductor
pile

F. Pile thermo-électrique a
conducteurs

5. MoaynpOBOAHAKOBbIH TepMOIeKT-
pHYECKHI MOAYAb
TepM0312KTPHUECKHH MOAYAb

D. Halbleiterthermoelektrische
Modul

E. Semiconductor
module

F. Module thermo-électrique & semi-
conducteurs

a semiconduc-

TepModara-

thermoelectric

semi-

thermoelectric

BY, 3JeKTPHUYCCKH COE€AHHeHHBIe [oCAeI0-
BaTeJbHO

ITonynpoBOAHHKOBI TEPMOINEMENT,
BeTBH KOTOpPOT'O COCTOSIT H3 MaTepuasioB ¢
Pa3JHMYHbBIMH TEepMO3JEKTDHUYECKHMH CBOii-
CTBAMH, pachojlaraeMbiX nOCJAeA0BaT2JAbHO
BJOJIb TOKOBOH BBICOTHI BETBH

TlonynpoBOAHHKOBOE  TEPMO3JSeKTPHYe-
CKOe YCTPOMCTBO. INpeICcTaBJsiollee COBO-
KYIHOCTb 3JIEKTPHUECKH COeIHHEHHsIX IIO-
JYIPOBOLHHUKOBBIX TEPMO3JEMEHTOB B €1H-
HOM KOBCTPYKTHBHOM HCTNIOJHEHWH

Vun¢guuupoBayHas noOJAyNpPOBOAHHKOBas
TepMobaTapest
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Tepunu

OnpegeneHue

6. MoAYNPOBOAHUKOBLIE TepMm

D.

E. Semiconductor thermoe

F. Bic:  thermo-électrique a

7.

D.

E. Cascaded semiconductor

‘JSJICK-

TPpHUECKUH 0.10K

TepmoO6J0K
Halbleiterthermoelektrische
Block

_lectric

block _ semi-

ccncucteurs

RKOBas
Y acranuan nony‘npoaomﬂ
repMmobaTapes
KacxkaaHaa tepmofaTapes
=albleiterthermoelektrische
Kaskadenbatterie [ermo-

Dite

o . . R icon-
F. Piie thermc-électrique a sefn

i_cteurs en cascade

rep-
npoBoAHHKOBOIY P

D. Ha}bleiterthermoelementscf‘en'

:Tlm

30y

. p-leitender Schenkel des 1

. n-type leg of a thermoeles

kel

) ermo-
Zeg of a semiconductor h
element se-
Branch de thermo-élémen?
miconducteurs .

JVYIIDO-

[ToroXHTEeAbHAS BETBb nﬂay P
BOJHUKOBOTO TepMoasneMen?
IMonoxuTe bHasA BETBb fermo-

elements

. p-type leg of a thermoelerﬂlement

Branch positif de thermo-¢

. Otpuuatensias sersp mld PO
BOJAHHKOBOro Tepmoanemeﬂf
OrpunaTtenpHas BETBb
n-leitender Schenkel des
elements

,fhermo-

. Axaneh Q‘Q.G%&.\\ TN ele-

ment

HOJIYHPOBOJIHHKOBOC TCPMOIJLKTDHYL-

CKOe YCTPOIICTBO, BxJOUawoUlee OIHY HJH

IECKOJIBKO  SJIEKTPHUCCKH  COEJAHHEHHBIX
NOJIYIPOBOAHHKOBLIX TepModaTapeil B eid-
HOM KOHCTDPYKTHBHOM HCHOJIHEHHH C CICTe-
MO TemaoooMena

T1107yNPOBOAHAKOB0E  ~TEPMOINERTPRUE-
CKOe YCTpOHCTBO, cOcTOfilllee H3 ABYX HJH
Oosee TepmoOaTtapel, COeIHHEHHBIX KOHCT-
PYKTHBHO MeXZAY cODOIl B CTYMEHH TepMoO-
3/JIeKTPHYECKOr0 Kackaja TakuMm oOpasoM,
YTO TENJIONOTJIOIAloNie cnau TepModara-
pell KaxIoil CTYINeHHd HaXOJIATCS B TEMJIO-
BOM KOHTaKTe C TelJOBBIAENSIOWUMH Ccra-
SIMH TepMoOaTapeil NpeablayLiedl CTYHeHH.
[Tpumeuanue. Hywepauus cryme-
Hell TepMO3JIEKTPHYECKOro Kackaja IHpo-
U3BOJHTCSH B HAIpaBJeHUH OT TeJIONo-
raowarllero, crnag, HaxXOAALEeroct B
KOHTaKTe ¢ OOBEeKTOM OXJaXKASHHS

CocraBHass 4acTb MOJYIPOBOLHUKOBOIO
TepMOdJIeMeHTa, MaTepHaa KOTOpOH odJa-
JaeT 3JeKTPOHHOKH HJIH IbIPOYHOH 3JIeKTpO-
IPOBOJHOCTBIO

BeTsb MQJAYNPOBOIHIKOBOLO TepMO3JIe-
MeHTa, MaTepHaJ KoTopoi obJajzaeTr Jbi-
POYHOH 3JIEKTPOIMPOBOLHOCTHIO

BeTsb NONYNPOBOAHHKOBOIO TepMO3Jle-
MeHTa, MaTepiiajg KoTopoii o0aazaer 3aeK-
TPOHHOH 3JIeKTPONPOBOJHOCTBIO
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Tepmun

Onpeneaenne

1.

KoHTaxTHas naacTHHa noaynpo-
BOILHHKOBOrO TEPMOIJIEMEHTA
KouTaktHas maacruHa
Han. Kommyrayuonras naacru-

Ha
. Kontaktbriicke des Halbleiter-

thermoelements

E. Contact plate of a semiconducztor

F.

thermoelement
Plaque de contact de thermo-élé-
ment a semiconducteurs

. Cnaiki noaynpoBoaHMKOBOro Tep-

MO3JEMeHTa
Cnah

D. Zobtstelle des Halbleiterthermo-

elements

E. Junction of a semiconductor

thermoelement

F. Soudure de thermo-élément

. Tenaonoraomawmui cnai noay-

NPOBONHUKOBOro  TEPMO3JEMEHTA
Tennonoraomaowui cnap
Han. Xoaodrwiti cnai

D. Wérmeaufnahmende Zotstelle

des Halbleiterthermoelements

E. Heatabsorbing junction of a se-

miconductor thermoelement

F. Soudure a absorption de chaleur

14.

de thermo-élément a semiconduc-
teurs

Tennoppiaeaswiiuy cnan mnoay-
TIPOBOJHMKOBOTO  TE€PMOIJEMEHTA
TennosplReas O HIE ClIad

Han. Fopauud cnail
Wirmeabgebende Zotstelle des
Halbleiterthermoelements

. Heatremoving junction of a semi-

conductor thermoelement

Soudure & extraction de chaleur
de thermo-élément a semiconduc-
teurs

15. Tenaonepenaiouass NOBEPXHOCTH

MoAynpoBONHUKOBOrO TEepMO3JIeK-
TPHYECKOr0 MOAYJs
Tennonepenawiliasg  NOBEPXHOCTb
Wirmeiibertragende  Oberfldche
des Halbleiterthermoelektrischen
Moduls

CocTaBHadg yacTh MNOAYNPOBOSHHKOBOTO
TepMO3JIeMEHTa, 3JIeKTPHYECKH COeAHHSAIO-
L1adg €ro BeTBH MeXAy codoil

30Ha 3JIeKTPHYECKOTO COeJHHEeHHS BeT-
Befi NOJYNPOBOJHHKOBOIO TEPMOSJEMEHTA

TToBEpPXHOCTb MOJYNPOBOAHHKOBOIO Tep-
MO3JIEKTPHYECKOrO MOAYJs, 00pa3oBaHHas
COBOKYTMHOCTBIO KOHTAaKTHHX MJaCTHH
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Tepuun

Onpepenernne

E. Heat trausfer surface of a semi-
conductor thermoelectric module
F. Surface de chauffe de module
thermo-électrique a semiconduc-

teurs

16. DAeKTPOH30NHPOBAHHLIA  TeMmao-
nepexon NoJYNpOBOAHHKOBOIO
TEPMOIIEKTPUUECKOr0  YCTPOMHCT-
Ba
Tennonepexoxn

17. TokoBblli BBIBOA MOJAYNPOBORHH-
KOBOro TEPMOJEKTPHUYeCKOro YCT-
poncTBa
ToxoBslil BHBOL

D. Stromkontakt der Halbleiterther-
moelekirischen Anordnung

E. Current terminal of a semicon-
ductor thermoelectric device

F. Borne de dispositif thermo-élect-
rique a semiconducteurs

18. OTpHuareabHblii TOKOBBI BbIBOX,
NOAYNpPOBOAHHKOBOIO TePMOIJIEKT-
PAYECKOro yCTpoOicTBa
OTpuuaTenbHBIH TOKOBBIE BHIBOL

D. Negativ Stromkontakt der Halb-

leiterthermoelektrischen  Anord-
nung

E. Negative current terminal of a
semiconductor thermoelectric
device

F Pole negatif de dispositif thermo-
électrique a semiconducteurs

19. ITonoXHUTENbHbIE TOKOBBIH Bbl-
BOH, MOJYNDOBOAHHKOBOTO  Tep-
MO3JICKTPHYECKOT0 YCTPOHCTBA
IlonoxaTeanHbBIi TOKOBBLIH BBIBOR

D. Positiv  Stromkontakt der Halb-

leiterthermoelektrischen  Anord-
nung

E. Positive current terminal of a
semiconductor thermoelectric
device

F. Poéle positif de dispositif thermo-
éléctrique a semiconducteurs

CocrtaBHasg 9acTb TOAYIPOBOAHHKOBOTO
TEepMO3JIEKTPHYECKOr0 YCTpOHCTBa, obecne-
yyBamwIlas 3JeKTPHYECKVYIO H3O0JSLHIO €ero
TepMO3JIeMeHTOB OT o0%bexkTa  TelJIOBOro
BO3JeHCTBHS MJH CHCTEMH TenjaooOMeHa
H obJajamollas 3aJasHOf TeNJONpOBOJLH-
MOCTbIO B HanpaBJleHEH TpaiHeHTa TeMIle-
paTypH

BruiBog  BeTBH  TIOAYNPOBOZHHKOBOCO
TepMO3JIeMEeHTa, TpelHa3HayeHHHHA MIJs
COeJIHHeHHA C BHeIIHeH 3/JeKTPHYECKOMH
1enbio

TokoBEIfi BBIBOI NOJOXKHTeJbHOH BeTBH
MO.J1YPOBOAHHKOBOTO TePMO3JdeMeHTa
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T2pMmALt

Onpepencnue

20. TokoBasi BbicOTa BETBM MONYNPO-

O

X2 mm

BOAHHUKOBOrO TEPMOIJIEMEHTA
TokoBas BriCOTa BEeTBH

. Thermoelementschenkelhohe
. Height of a thermoelementleg

Hauteur de branch de thermo-
elément

. TokoBOe ceuenue BeTBH moaymnpo-

BOJHUKOBOTO TepMO3ACMEHTA
TokoBoe csiauie BeTBH

D. Thermoelementschenkelquer-

schnitt

E. Cross-section of a thermoele-

mentleg

F. Section de oranch de thermo-élé-

ment

Jnuna nyTH TOKa B BCTBII MOJYMPOBOA-
HIIKOBOI'O TepMoO3gemMeliTa

Ceuyende BeTBH  TOJYNPOBOJHHKOBOIO
TepMO3JEMEHTa, onpelenseMoe MO HOpMa-
JIiI kK BEKTOPHOH JHHHH TOKa
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AJIOABUTHLIA YKASATENb TEPMUHOB
HA PYCCKOM A3bIKE

bJOK TEPMO3JEKTPHYECKHH MONYNIPOBOLHUKOBBIMA

BeTsb OTpHUATENbHAS

BeTrBb 10/M0KHTe/IbHAS

Bersb nMOJAYNPOBOAHHKOBOTO TEPMOIEMEHTA

BeTBb NOJYNPOBOXHUKOBOrO TEPMOIJIEMEHTA OTPHLIATENbHASA
BeTsb noJiynpOBOAHHKOBOr0 T€PMOIJEMEHTA MOJOXKHUTENbHAS
BerBb TepMO3/MeMVEHTA

BriBog TOKOBBIM

BriBog TOKOBBIHI OTPHUATENbHBIN

BbiBOZ TOKOBBIH TOJIOMXKKHTEJEHBIA

BuiBOj NOAYNPOBOAHUKOBOTO TEPMO3NEKTPHUECKOr0 YCTPOHCTRA
TOKOBbIH

BbiBog, nOAYNPOBOIHUKOBOIO0 TEPMOJiEKTPHUECKOTr0 YCTPOHCTBR
TOKOBbIH OTPHUATENbHBIH

BbiBoA MOJAYNPOBOAHHKOBOrO TEPMOJEKTPHYECKOrO0 YCTPOHCTBA
TOKOBbBIj{ TMOJOXKATENbHbIH

Bricbra BeTBH TOKOBasf

BbicOTa BeTBH MOJYNPOBOAHHKOBOrO0 TEPMOIJEMEHTA TOKOBas
Mozayjb TepMO3JIEKTpHYECKHH

Mopay/b TEPMOIJEKTPUUECKHH NOJAYNPOBONHHKOBBIM

[12aCTURG KOMMYTAYUOHHASA

IlnacTuna KOHTaKTHaf

IlracTvHa MOAYNpOBOJHHUKOBOTO TEPMO3JEMEHTA KOHTAKTHAA
IloBepXHOCTb NMOJNYNPOBOAHHKOBOrO TEPMO3JIEKTPHYECKOrO MOAYJis
TenJonepeaauas

iloBepXHCCTb Temjonepegalomas

CeveHHe BETBH TOKOBOE

CeueHHe BETBH MOJYNPOBOAHHKOBOr0 TEPMOAIEMEHTA TOKOROE
Cnai

Cnai copadui

Cnajii NoaynpoBOAHHKOBOro TepMOJieMEHTa

Cnaj; noJaynpoBOAHHMKOBOre TepmoO3dJeMeHTa TEMJOBBILEJs I0MMuH
Cnaj noJynpoBOJAHHKOBOro TEPMOIJEMEHTA TEMNJONOrAOILaloLHi
Cnail TenJoBH ReJISIOM AN

Cnay TenJcnonomaru i

Cnaii xoa00HbL

Tennonepexop

Tenaonepexon nonynposoJAHHKOBOTO TEPMOIJIEKTPHISCKOro yCT-
pOICTBa 3JIEKTPOU3OJHPOBAHHDIH

Tepmobarapes

Tepmobatapes KackaaHas

TepmobaTapes nonynpoOBOAHHKOBAS

TepmoGaTapes noJynpoBOJHMKOBas KacCKajHas

TepmoGJi0k

TepmosneMeHT

TepMoaneMeHT KacKaJHbIH

TepMO3NE€MEHT MOJYNPOBOAHHKOBbIH

Tepmo3jeMeHT MOJYNPOBOAHHKOBbIH KacKaaHBIH

YorpoiicTBo TEpMC3JeKTPpHYECKOe

YcTpoiicTBo TEPMO3JEKTpHYECKOe NOJNYNPOBOAHUKOBOE

e 00 D 0 D) O N N O
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ATIOABHUTHDIA YKA3ATEJNIb TEPMHUHOB
HA HEMEUKOM S3bIKE

Halbleiterthermoelektrische Anordnung
Halbleiterthermoeléktrische Batterie
Halbleiterthermoelektrische Block

Halbleiterthermoelektrische Kaskadenbatterie
Halbleiterthermoelektrische Modul

Halbleiterthermoelement

Halbleiterthermoelementschenkel

Kontaktbriicke des Halbleiterthermoelements

Zotstelle des Halbleiterthermoelemernts

Mehrstufige Halbleiterthermoelement

n-leliender Schenkel des Thermoelements

Negativ Stromkontakt der Halbleiterthermoelektrischen Anord-
nung

p-leitender Schenkel des Thermoelements

Positiv Stromkontakt der Halbleiterthermoelektrischen Anord-
nun

Str(")%nkontakt der Halbleiterthermoelektrischen Anordnung
Thermoelementschenkelhohe
Thermoelementschenkelquerschnitt

Wirmeabgebende Zotstelle des Halbleiterthermoelements
Wirmeaufndhmende Zotstelle des Halbleiterthermoelements
Wairmeiibertragende Oberfldche des Halbleiterthermoelektrischen
Moduls

ANDABUTHLIA YKA3SATENDL TEPMHMHOB
HA AHFITMACKOM A3bIKE

Cascaded semiconductor thermopile

Contact plate of a semiconductor thermoelement
Cross-section of a thermoelementleg

Current terminal of a semiconductor thermoelectric device
Heat trausfer surface of a semiconductor thermoelectric module
Heatabsorbing junction of a semiconductor thermoelement
Heatremoving junction of a semiconductor thermoelement
Height of a thermoelementleg

Junction of a semiconductor thermoelement

Zeg of a semiconductor thermoelement

Multistaged semiconductor thermoelement n-type leg of a
thermoelement

Negative current terminal of a semiconductor thermoelectric
device

p-type leg of a thermoelement

Positive current terminal of a semiconductor thermoelectric device
Semiconductor thermoelectric block

Semiconductor thermoelectric device

Semiconductor thermoelectric module

Semiconductor thermoelectric pile

Semiconductor thermoelement

i
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ANMABUTHbIA YKA3SATENL TEPMHUHOB
HA ®PAHLY3CKOM A3bIKE

Bloc thermo-¢lectrique a semiconducteurs

Borne de dispositif thermo-électrique a semiconducteurs
Branch de thermo-élément a semiconducteurs

Branch negatif de thermo-élément

Branch positif de thermo-élément

Dispositif thermo-électrique a semiconducteurs

Hauteur de branch de thermo-élément

Module thermo-électrique a semiconducteurs

Pile thermo-électrique a semiconducteurs

Pile thermo-électrique a semiconducteurs en cascade

Plaque de contact de thermo-élément a semiconducteurs

Péle negatif de dispositif thermo-électrique a semiconducteurs
Pole positif de dispositif thermo-électrique a semiconducteurs
Seclion de branch de thermo-élément

Soudure a absorption de chaleur de thermo-élément a semicon-
ducteurs

Soudure a extraction de chaleur de thermo-élément a semicon-
ducteurs

Soudure de thermo-élément

Surface de chauffe de module thermo-électrique a semiconduc-
teurs

Thermo-élément 4 semiconducteurs

Thermo-élément a semiconducteurs en cascade

o
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